2N1714 bis 2N1721

NPN-Silizium-Dreifach-Diffundierter-Planar-Transistor

15 Watt bei 100 °C Geh&ausetemperatur
Max Uge von 1,6 V bei Ic = 200 mA

Mechanische Daten Der Kollektor ist mit dem Geh&use elektrisch verbunden.

Mafle in mm 2N1714 - 2N 1717 2N 1718 - 2N1721
- 3omin —ere- . . e 38min 82404 m
: =z 0,4max
] } f iC Gkl
-
= 1=—=—= " oh R I} 3Anschlisse0ss? H- —— - —— - —— - —
r —T————— |\ SN
3Anschliisse 0458 L ‘ ( Y 10/32-UNF-2A-
. 0,25 1 Emitter | Gewinde
32 h
‘ 2Basis
3 Kollektor

1. Lage der Anschliisse zum Sechskant nicht kontrolliert.

2. Max, mit 0,157 mkp anziehen.

Absolute Grenzwerte

2N1714 2N1715 2N1718 2N1719
2N1716 2N1717 2N1720 2N1721

Kollektor-Basis-Spannung 9 V 150V 90V 150V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 60 V 100V 60V 100V
Emitter-Basis-Spannung « 6V -
Kollektor-Dauerstrom <« 0,75 A -
Kollektor-Spitzenstrom (Bem. 2) «~ 1,0 A —
Verlustleistung bei Tg < 100 °C (Bem. 3) « 10w -
Verlustleistung bei Ty £ 25 °C (Bem. 4) 08W 08W 20W 20W
Max. zuldssige Sperrschichttemperatur «— +175°C —
Lagerungstemperaturbereich <« —65 °C bis +200°C —

Ausfiihriiches Datenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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2N1714 bis 2N1721

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter = Prifbedingungen 2N1714 2N1715 2N1716  2N1717
2N1718 2N1719  2N1720 2N1721
min max min max min max min max Einh.
IcEs Kollektor-Reststrom Ucg=60V, Ugs=0 2,0 2,0 2,0 2,0 w®A
Ices Kollektor-Reststrom Uce=60V, Ugp=0 500 500 500 500 uA
Tu=170°C
IcEs Kollektor-Reststrom Ucg=9%0V, Ugs=0 50 50 wA
Ucg =150V, Ugs=0 50 50 pA
Iceo Kollektor-Reststrom Ucg=50V, Ig=0 50 50
Ucg=9V, Ig=0 50 50 pA
IgBO Emitter-Reststrom Ugs =16V, lc=0 10 10 10 10 pA
*UsRr)ceo Kollektor-Emitter- lc=30mA, Ig=0 60 100 60 100 \'
Durchbruchspannung
*hre Gleichstromverstarkung Ucg =5 V, Ic = 200 mA 20 60 20 60 40 120 40 120
*hpg Gleichstromverstarkung Ucg = 5V, lg = 200 mA 10 10 20 20
Ty =-55°C
*hrr Gleichstromverstarkung Ucg = 5 V, lc=10mA 10 10 20 20
*Use Basis-Emitter- s =20 mA, Ic=200mA 1.6 1.6 1.6 16 V
Spannung
*UcEiaty Kollektor-Emitter- IB=20mA, I¢c=200mA 2,0 2,0 2,0 20 V
Sattigungsspannung )
| hatel Kleinsignal- Ucg= 10V, Ic=100mA 1,0 1,0 1,0 1,0
Stromverstarkung f= 16 MHz;
Cob Leerlauf-Ausgangs- Ue=10V, Ig=0, 50 50 50 50 pF
kapazitat in f=1MHz

Basisschaltung

* ImpulsmaBig gemessen: tp = 300 us; d =< 2%.

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.

2. Der maximale Kollektorstrom ist zuldssig, solange die maximale Sperrschichttemperatur nicht Uber-

schritten wird.

3. Lineare Reduzierung bis auf Tg = 175 °C mit 134 mW/°C.

4. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 175 °C mit 5,33 mW/°C fiir 2N1714-17 und 13,3 mW/°C fir 2N1718-21.
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2N1722, 2N1724

NPN-Dreifach-Diffundierte-Silizium-Mesa-Transistoren

Hochfrequenz-Leistungstransistor; 50 W bei Te¢ = 100°C
Max rcs = 0,5 Q beilc=2A

Max Use =2 V beile=2 A

Min fr = 10 MHz

Mechanische Daten

e 21,2—of TO-53
16,8 2,79 - 8,5
B —p=1 8,65 {— —t] |t
mitter,
=51 2,67 — 102
L D | o
-%r)_;qt S
BSSis\ﬁ_/\D' \\ f f J J n& 1
N g 8- - e
\\ /) 2] T
\S
Kollektor S Temporatur~ —'1';—
2N1722 A 2.6'— meBpunkt
2,5 max 3,8 TO-61
%-28
Kollektor UNF-2A “.nl
(=]
e =~ )
IR s s
L1 =5k
A el b
™ Emitter 1,83°
1,5 f-—
6,85 max
fe—17,4—»| 17—
2N1724 222

MaBe in mm
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2N1722, 2N1724

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1)

Emitter-Basis-Spannung
Kollektor-Dauerstrom
Kollektor-Spitzenstrom (Bem. 2)

Gesamtverlustleistung bei Ty = 25 °C (Bem. 3)
Gesamtverlustleistung bei Tg = 100 °C (Bem. 4)

Kollektor-Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperaturbereich

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis
2. Maximaler Spitzenstrom ist gestattet, sofern die héchstzulassige Sperrschichttemperatur nicht Gber-

schritten wird (s. Bild 2).
3. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 175 °C mit 20 mW/°C.
4. Lineare Reduzierung bis auf T = 175 °C mit 0,67 W/°C.

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25°C

80V
10V
5A
75 A
3w
50 W

+175°C

—65 °C bis 4-200°C

Parameter Prifbedingungen min  max Einh.
lces Kollektor-Reststrom Uce =60V, Ugg = 1 mA
(Bem, 5)
IcEs Kollektor-Reststrom Uce = 60V, Upg = 0, 2 mA
Te = +150°C (Bem. 5)
Ices Kollektor-Reststrom Uce =120V, Ugsg = 0, 10 mA
Te = +150°C (Bem. 5)
IEBO Emitter-Reststrom Ugs =10V, g = 10 mA
*Usr)ceo Kollektor-Emitter- Ic = 200 mA, Ig=0 80 v
Durchbruchspannung (Bem.6u.7)
*hrg Gleichstromverstéarkung Uce =15V, lc=2A 20 90
*hrg Gleichstromverstarkung Uceg =15V, lc=2A, 12
Ty =—55°C
*hpg Gleichstromverstarkung Ucg =15V, lc = 100 mA 20
fUBE Basis-Emitter-Spannung | = 200 mA, Ilc=2A 20 V
*UcEsat)y Kollektor-Emitter- Ig = 200 mA, lc=2A 10 V
Séattigungsspannung
fhatel Kleinsignalstromverstarkung Ucg =15V, Ic = 500 mA, 1,0
f=10MHz (Bem. 8)
Cob Leerlauf-Ausgangskapazitat Ues =15V, Ig =0, 550 pF
in Basisschaltung f=1MHz

* ImpulsméBig gemessen: tp = 300 us; d =2 %
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2N1722, 2N1724

Bemerkungen:
5. Bei korrekter Messung von Icgs muB Basis und Emitter kurzgeschlossen sein.
Das Amperemeter darf nitht zwischen Basis-Emitter geschaltet sein.

6. Durch Festlegung eines bestimmten Rer kann man ein bestimmtes Ucgr ansetzen. Eine Spitzen-
spannung von 120 V kann bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke erlaubt werden,

7. Ein Kiihlkorper soll die Gehausetemperatur auf max. 40 °C wahrend der 10-s-MeBzeit garantieren.

8. Der Transistor soll nicht langer als 5 s mit Gleichstrom beaufschlagt werden, da die Gehausetem-
peratur 40 °C nicht Gberschreiten soll.

Thermische Kennwerte

Rthi-a Thermischer Widerstand, Sperrschicht-Gehause max. 1,5 °CJW

Typische Kennlinien

lg = f(Ucg) Ic = f(Ucg)
L)
T T T T w 5 500 mA. g -,
*N125mA| Impulsmessung d | l | 450 mm 4 E
2%/, Tastverhiltnis 1 + t T 400 mA ]
A 300 ps Impulsbreite Impulsmessung 350 ']"7 Eu)
4 100 mA Ty= 25°¢C 4t—2°/.Tastverhiltnis ~ 7,50"‘A
‘c‘ /\/ T 300 ps Impulsbreite | 200 o b
1 [~ Ty=25°C
g , \ 75 mA £ . e PN
= = - T
“ | —Max  UcgKurve W g il A
g b e s ) Sl ot
- 30 mA 50 Watt Max. Nenn- - / | I
= L—1 \ Verlustieistunal = —— Vg= 50 mA
s 2 . 9(100°¢ 5 2 \s
< 4 \ )§ Tgoder weniger) x / B(T:xr—lu——r,—_
CE{sot]
L e=mA NI\ g M beily = 200 mA
1% \\ 1
0 lg =0 Mi"' Bul.w\ L o lp=
0 2 ) 60 80 100 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0
Ucg -Kollektor-E mitter-Spannung -V Ucg-Kotlektor -Emitter-Spannung-Y
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2N1722, 2N1724

Typische Kennlinien

hr = 1(Ic) N
100 T
S' Impulsmessung Mz:xl ! ”"\'FE
2 2°/s Tastverhditnis—Tbei Ty = 25°C
.S 80| 300ps Impulsh La ]
B! Tu = 150°C
I3 | Ucg =15V
2w
5 T
B
5 o —r1Hh
& L]
o atll
t 20 =4t
I’f | Min hre.
= "'i.TUf .25.'.‘:. bei Ty = -55°C
0,01 0,03 0,1 1,0 50 10
I¢ -Kollektorstrom-A
Use = {(Tu)
3,0 P 1 I Impulsméssung oa
N | 120 Tastverhiiltnis | &
mA 300 ps Impulsbreite] ™
2,0 Max Uggbeily =2 A,
lo=274

o

» g = 209 'mA s
l:?,?"‘rxh

I.::,OO"IA

=200 mA
! [l

Ugg-Basis-Emitter-Spennung -V
N

’_'.'C=5°°"‘A.1.= mA]
N N
s =100 ——
—le ™A Iy =76 ma
l I 15
=75 -25 25 75 125

Ty ~Umgebungstemperatur -°C

175

1737

Use = f(Ic)

Ugg -Basis- Emitter - Spannung-V

UcE(sat)-Kollektor-Emitter -

2,0

b

Max

T 1

Ue

i {p = 200 mA
|y A

> 8

3

\I

1738

_N

P

\

100 R
/h

V
ga
/

Impulsmessun,
astverhdltnis

0.8 24T "
300 us Impulsbreite
Ty=25°C
0,4
00 1 2 3 4 5
I¢ -Kollektorstrom - A
UcEsaty = f(Tu)
3,0
- " [N1mputsmessung . s
[ | 2°/0 Tastverhiltnis v by
o
e 300 ps Impulsbreite /
320 ] 1
€2 T T 500 mA
c 1e=5Mle .
g ] £ Mox Ucetsat) bei___|
@ / 1e =24\ |g = 200 mA
& 1 | | -
Zno
S [T =24, Ip= 200 mA I¢ = 500 mA, Tg= 50 mA
g’ L1e =1 A, Iy = 100 mA ,|b=10ImA.|n= 0 mA
8 L I=—==F ;
=75 =25 25 75 125 175

Ty-Umgebungstemperatur-°C

I

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie

550



2N1722, 2N1724

Typische Kennlinien

Usr)cer = f(RBE)

m -
5 Il 3
£ . i :
w ¥
- )
25 @y Tye. M
.a_: E ™ Su 1090 Wert
daw ettt
2 lc=200mA TG =25°C| |Min  BUcer
[ 1 Impulsmessung bei Rge =00 (BUceo i
W ol Lo P
6 300 ps Impulsbreite
=
5a o LI TTI
1 10 100 1000 10000

Rge -Basis -Emitter-Widerstand-Ohm

fr = f (Ucg, Ic)

0 :
3 I [ T | fr=Frequenz P
s fr=22,5 MHz bei welchem]hg,| =1 [
% H I (Bemsundg)” |7
& = 250

w4 N & Ty=25°C
N \\ Pl \h\*‘/
S o wA_
23 I\ [0
3 EN F=Min.  fr=10MHz
x ©
T _/4 E,Mﬁ
glﬁ = \2e
SERM AN . o il I

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0

I -Kollektorstrom -A

Kapazitat als Funktion der Sperrspannung

2500
Eingangskapazitat <
<< (Cy1p, Ig =0) <
20{\1\ \\
o~
- N
v 1500 N
5 =1 MHz
= Ty = 25°C
N jann 1 411
g_ e Ausgangskapazitat
:g 50 P (CHA.?‘[E::;) T
= 26 T
™~ 111
0 {1
i 3 5 10 0 50 100
Sperrspannung -V
IYz1el = f (UcE, Ic)
&0 v —T «
L f=5MHz Ty =25C |3
o~
o (Bem.8) -
£ LU P
o \ \ Vo083 S
£s <
SE \ N o072 8 |
=52
S a
xq // ’
w I\ [Y21e[7 0.5 S ]
'y N . L ——
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0
Ic-Kollektorstrom ~A
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2N1722, 2N1724

Verlauf des Spitzenleistungskoeffizienten

Verlustleistung in Abhéingigkeit von der Impulsbreite
- i==sii=: serid
y “a 0 N s
o j 2z o 0,50 (50%
g et B el
.2 L § ~ 0,25 (25%)
2. TG =Geh P 0G5 Se L
i \ Rth 7=6 = 1,5 Co/W T':.’ a po! "a'_ﬂ,l AT 0% o
3 S E 3 & e 0
E 22 S 720
$ 2]ty = Umgebungstemperatur 0ES i e,
E g N 3 ] - “\6\
] E-] ¢
@ RhnT_U=50°C/W=Ryp 7. +RthG-U ,3 5 ‘6"‘ il
& |(Rtho.u=48,5 °C/W) ]A. 0 1O l ””
% 50 100 150 200 250 & v,01
a 0,01 0,1 1,0 10 100
-0
Temperatur-°C tp - Impulsbreite -ns
Rth x—u = f(PT) Typischer thermischer Widerstand des Kiihlkdrpers in
Abhingigkeit von der Kihlluftgeschwindigkeit
5 2,0
z : z* [T 1]
< = o B
'6: °, Verstiirkte Beliiftung
o 100 x 100x.3 mm Cy-Platte T Kiihtksrper
£ Ay g ' \ Modine IE 11558,
W h Kihlksrper ¥ N Delbert Blinn 113, __|
& 1 1 Tl 1/ Modine 1E11558, ] AV sder Givalent
£ N A Delbert-Blinn /113, 1,2 N\ blank od. g :nmu‘v)z\
~ geschye F 1 oder quivalent T ~N ™ T
L Wdrzg -
|3 ©
r= mm Cy-— Platte™7 3
8. ‘SO:_'_SE‘—;‘———%U —t—1T T I, g ™~
E 2 200 x 200x Imm Cy-Platte 2 0,8
H JB I T T T T 1 .E, ‘
P 250x 250x3mm Cy-Platte H
""; 4 ] | I l w Diese Kurve ist unabhiingig
“1}-Diese Kurve ist unabhéngig 2 0,4} ———von der Umgeb
-\'t von ger Umg_zhungslemp%r?l- ;r:::e"::gr:i;zl _; turim Bereud\lvon 25 -100°C
£ | turim Bereich von 25 -100°¢.] in ruhender Luft 4 f 1 4 { $
« E HENN
Ll L 1] .
4] 10 2 30 40 50 [] [1] 12.2 N 183 244 305m/s
Py -Varlustleistung -W Kihiluttgeschwindigkeit in m/s aut

Meereshdhe.
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2N1907, 2N1908

PNP-Legierungs-Germanium-Leistungstransistor

Fir hohe Frequenzen -

Um eine gute Stabilitat und Lebensdauer zu gewéhrleisten wird jeder Transistor
vor der Typenselektion unter folgenden Bedingungen vorgealtert:

1. Temperaturwechselbeanspruchung —65 °C auf +100 °C 4Zyklen
2, Lagerungstemperaturbeanspruchung bei 110 ° Giber 100 Std.
3. Dichtepriifung mit Helium und Oldruck

Produktionsmuster werden periodisch unter extremen Bedingungen gepriift

Mechanische Daten

Dieser Transistor ist in einem hermetisch verschweiten Metallgehause untergebracht. Die Montage-
flache erlaubt einen sehr guten WarmeabfluB auf den Kiihlkérper.

7.9 mi TO-3
13,6 r max
— 11,4 fe—
BT IF
§ $ £ —
3 MeBpunkt fir A
Gehéusetemperatur 3.4max
1-Basis; 2-Emitter; 3-Kollektor MaBe in mm
Absolute Grenzwerte 2N1907 2N1908
Kollektor-Basis-Spannung 100 v* 130 v*
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 40V 50 V
Emitter-Basis-Spannung <~ 1,5V*(2,0V**) —»
Kollektor-Dauerstrom <« 20 A -
Basisstrom « 3A ->
Gesamtdauerverlustleistung bei Tg < 70°C (Bem. 2) <~ 60 W -
Spitzenverlustleistung bei Tg < 25 °C (Bem. 3) 800 W 1000 W
Sperrschichttemperatur <~ 100°C* —
Lagerungstemperaturbereich ' —b55 °C bis +100°C,,
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2N1907, 2N1908

Elektrische Kennwerte bei Tg = +25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen 2N1907 2N1908
min max min max Einh

Umsr)cBo lc=—10mA, Ig=0 —100 —130 Y

UBryceo lc=—200mA, I =0 (Bem. 4) —40 —50 Vv

Usr)EBO lE=—2mA, Ic=0 -15 —1,5 '
Ig = —10 mA, Ig = 0** —2,0 —2,0 \"

IcBo Ue=-—-3V, Ig=0 —0,5%; —0,3** —0,6%; —0,3** mA
Ues=-—-75YV, Ig=0 —2,0 mA
Uep=—100 V,Ig =0 —10 ~2,0 mA
Ues=—75V, Ig=0, Te = +70°C —12 mA
Uecp=—130 V,Ig =0 —10 mA
Ucg =—100V,Ig =0, Ta = +70°C —12 mA

lcEv Ucg=—75V, U= +02V —2,0 mA
Uce = —100 V, Ue = +0,2 V —2,0 mA

teBO Ugs = —05V, Ig = 0 —0,2%; —0,1%% —0,2%; —0,1** mA
Ugp=—15V,Ilc=0 —2,0 —2,0 mA
hre Ucg=~15V, lg=—1 A (Bem. 4) 80 80
lc=—56A (Bem. 4) 90 90
lc=—10A (Bem. 4) 30 170 30 170
lc=—15A (Bem. 4) 20 20
Ilc=—10 A, Tg=—55°C 30 30
(Bem. 4, 5)
lc=—10 A, Te = +70°C 15 100 15 100
(Bem. 4, 5)

Use IB=—100mA,lc=—1A (Bem. 4) 0,4 04 \")
Ip=—500mA,Ic=-5A (Bem. 4) 0,7 0,7 A
IB=—1A, lc=—10 A (Bem. 4) 1,0 1,0 \Y%
IB=—15A, Ic=-—15A (Bem. 4) 1,5 1,5 v -

Bemerkungen;

1. Dies gilt bei offener Basis.

2. Lineare Reduzierung bis auf Tg = 100 °C mit 2 W/°C.

3. Siehe Bild 14, 15, 16.

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie

682



2N1907, 2N1908

Parameter Priifbedingungen 2N1907 2N1908
min max min max Einh,
Uck@aty  Kollektor-Emitter- Ip=—100mA, lc=—1A -—0,2 -02 Vv
Séttigungsspannung (Bem. 4)
IB=—500mA, lc=—5A —0,4 —04 V
(Bem. 4)
Ip=—1A, lc=—10A -0,7 0,7 V
(Bem. 4)
IB=—15A, lc=—15 A —1,0* —1,0* VvV
(Bem, 4)
|h21e| Kleinsignalstrom- Ucg=—15V, lg=-—05A 1,0* 1,0*
verstérkung f =10 MHz
2,0%* 2,0%*

Schaltzeiten bei Tg = 25 °C

Parameter Prifbedingungen*** Typ Einh.

ta Verzégerungszeit lc=—10A, Ipa) = —1,33 A, IB(2) = 1,33 A, UBE(ot) = 2V, 0,1 us
RL=2Q (s.Bild1)

ts Speicherzeit 25 us

tr Anstiegszeit 08 us

tr Abfallzeit 1,0 us

tr Gesamtschaltzeit 4,4 us

Thermische Kennwerte

Wérmewiderstand Sperrschicht-Gehause: 0,5 °C/W max
Warmewiderstand  Sperrschicht-Umgebung: 42,8 °C/W
Wiarmewiderstand  Gehause-Umgebung: 42,3 °C/W
Wiérmewiderstand Gehéause-Kihler; 0,65 °C/W (tocken)
Warmewiderstand Gehéause-Kiihler: 0,45 °C/W (mit Leitpaste)
Bemerkungen:

4. Wenn ohne Kihlblech gepriift wird, darf der Kollektor-Gleichstrom nicht linger als 250 ms anliegen.
5. ImpulsméBig gemessen: tp = 300 us; d < 2%.

* JEDEC registriert.
** Tl garantiert diese Werte zusatzlich zu den JEDEC-Werten.
*** Nennwerte '
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2N1907, 2N1908

MeBkreis zur Schaltzeitmessung

IiAn -
2Q $» Ausgang
Hg-Relais

X f 2Q 2Q

-6V

12V Uee = -20,7V
Schaltzeitmessung Bild 1

Bemerkungen:

1762

10%
Punktw
:90% ! 90%
I .

Spannungs-Signalform

Der Impuls in Punkt,A' hat folgende Kennwerte: tr < 20 ns, 1< 20 ns, Impulsbreite > 50 ps, Tast-

verhéltnis < 5%.

Die Form der Spannungsimpulse wird mit einem Oszillographen mit folgenden Kennwerten sichtbar

gemacht: tr < 15 ns, Reing = 1 MQ, Ceing < 20 pF.

Typische Kennlinien

Ic = £(Ucg), Uce = von 0 bis —1,0 V

-15 T T
Iy= .y /.= -500 mA g
VA //..Jﬁ
Te=25°C -
< Bem. 5 / ly=-20mA
y
=10 < t
£ Iy=-100 mA
£ /Z
[J
:6‘ / Ig= 50 mA
: yd :
(-]
2 /
1 lg = =
L N (0w
L~ 1y= -10 mA
- g T
o Ig=0
0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -0
UCE -Kollektor -Emitter-Spannung - V
Bild 2
Bemerkung:

-20

L
s

) Wﬂfﬁ\

1¢c —Kollektorstrom—A
& 3

Ic = f (Ucg), Ucg = von 0 bis —50 V

[

Iy = =100 mA
A

Te=25°C
Bem.5

1764

[~

1
Maximom U, 2N1907 ——b)
1

l .
L lg=<-50mA

T

lg= =30 mA

Tg=-10mA

=0
0 -10 -20 «30 -40 =50
Ucg —Kollektor - Emitter - Spannung -V

Bild 3

5. ImpulsmaBig gemessen: lmp‘ulsbreite = 300 s, Tastverhaltnis < 2%.
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2N1907, 2N1908

hgg — Gleichstromverstirkung

uBE -Basis - Emitter - Spannung - V

hrg = (lc) Ugk = f(lc)
200 — - -1,0 T s
Uge= -1,5V g Te = 25°C g
- s [ ad
/ T~ ™ Bem- 5 Bem. 5 /
100 AN ; > L0 o
AY s !
AN AN Ny ] E‘ lg=+1,54A
\ AN 7 3
3 AN N\ H 06 P Iy=-500mA
o -9
50 AN NA» g - /
(R @
A AN 5 7/<| =-100
[ o 8= ~100mA
\ 2 o4 /< g
E
\ Ié\\,L “;' / Ig= -50 mA
20 9% ] 2
g 02
by
o
10 0
0 -5 -10 -15 -20 .0 -5 -10 -15
I¢ — Kollektorstrom — A I¢ — Kollektorstrom — A
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2N1907, 2N1908

2N1907
Uer)cer = f(RBE)
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2N1907, 2N1908

Thermische Kennlinien

Ptot = (Tg ) . Pot =f(Ty)
o 2000 2
w \ !n:. mwW E
|
Rth J-G £0.5°C/W : \ 1500
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Pot 5 i Ptot \ Rih J-U £ 42,8°C/W
|
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} 1000 AN
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| 50 N
1
|
0 | 0
25 50 70 75 °C 100 0 25 50 75 °C 100
To L T———>
Bild 12 Bild 13
Verlauf des Spitzenleistungskoeffizienten in Abhingigkeit der Impulsbreite
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c T = i i 21,0 ms
(3
N | 1%
L [
w
i
x 0,01
0,01 0,10 1,0 10,0
(p — Imputsbreite — ms
Bild 14
Bemerkung:

6. Wenn tp = 3 ms oder d < 0,5 (50%), missen Gleichstromverhiltnisse angenommen werden (siehe
Bild 15 oder 16). '
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2N1907, 2N1908

2N1907 2N1908
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Max. Impulsarbeitsbereich
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Bild 17
Bemerkung:

7. Arbeiten in diesem Bereich iét erlaubt, wenn RBe < 5 Q ist.
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2N2150, 2N2151

NPN-Silizium-Dreifach-Diff.-Planar-Transistoren

Hochfrequenz-Leistungstransistor
30 Watt bei 100 °C Gehdusetemperatur

Mechanische Daten

MaBe in mm 2%8- 204
1%,7- 28 10,0-
M 2;3' 16,6 375 1,0
TemperaturmeBpunkt]
I .
I —
10/632U'N:-2A-
ewinde
o o e
Der Kollektor ist mit dem Gehduse elektrisch verbunden 3 Kollektor
Absolute Grenzwerte
* Kollektor-Basis-Spannung 125V
* Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 80V
* Emitter-Basis-Spannung ' 8V
* Kollektorstrom 2A
* Basisstrom 1A
* Emitterstrom 2A
Verlustleistung bei Ty < 25 °C (Bem. 3) 2W

* Verlustleistung bei Tg < 100 °C (Bem. 4) 30W
* Arbeitstemperaturbereich —65 °C bis +175°C
* Lagerungstemperaturbereich —65 °C bis +175°C
Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 175 °C mit 13,3 mW/°C.
3. Lineare Reduzierung bis auf Tg = 175 °C mit 0,4 W/°C.

* JEDEC registriert.

Ausflhrliches Datenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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2N2150, 2N2151

* Elektrische Kennwerte bei Tg = +25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter . Priifbedingungen 2N2150 2N2151 Einh.
min max min max
U®sr)yceo Kollektor-Emitter- lg = 50 mA, Ig=0 80 80 \
Durchbruchsspannung (Bem. 5 u. 6)
lceo Kollektor-Reststrom Ucg =80V, IB=0 50 50 upA
lcEs Kollektor-Reststrom Uce = 120V, Upg =0 5 5 wA
Uce =120V, Useg =0, 50 50 v A
Te = 150°C
lcev Kollektor-Reststrom Uce =120V, Ugg = —1V, 5 5 rA
Ugg = 120 V, Ug =—1V, 50 50 rA
Tg = 150°C
IEBO Emitter-Reststrom Ugs =38V, lc=0 2 2 ®A
Ugp =18V, lgc=0, 20 20 pA
Tg = 150°C
hre Gleichstromverstéarkung Uceg =5V, Ic=1A (Bem. 5) 20 60 40 120
Uce =5V, lc = 500 mA 20 60 40 120
(Bem. 5)
Uce =5V, lg = 100 mA 20 40
(Bem. 5)
Uce=5V, lc = 500 mA 10 20
Te=-—55°C (Bem, 5)
Usr Basis-Emitter-Spannung Ucg=5V, lc=1A (Bem.5) 1,6 1,6 Vv
IB = 100 mA, lc=1A (Bem.5) 18 1,8 v
UcCE(sat) Kollektor-Emitter- IB = 100 mA, lc=1A 1 1 v
Séattigungsspannung (Bem. 5)
haie Kleinsignalstrom- Uce =30V, lc = 100 mA, 20 80 40 160
verstérkung f=1kHz (Bem., 8)
| ha1el Kleinsignalstrom- Uce =30V, lg = 100 mA, 1 10 1 10
verstarkung f =10 MHz (Bem. 8)
Cob Ausgangskapazitat in Uep =20V, Ig =0, 160 160 pF
Basis-Schaltung f=1MHz
* Thermische Kennwerte
Parameter Priifbedingungen 2N2150 2N2151 Einh.
min  max min  max
Rthi_a Thermischer Widerstand  (Bem. 9) 2,5 2,5 °CIW
Kristall-Geh&use
4. ImpulsméBig gemessen: tp = 300 us; d =< 2%.
5. Andere Impulsbreiten und Tastverhaltnisse werden zur Messung von Ucgeo verwendet.
6. Der Gleichstrom darf nicht langer als 3 s anstehen, da ansonsten Tg = 25 °C Uberschritten wird.
7. Dieser Parameter wird mit einem Einzelimpuls gemessen. Impulsbreite 50—300 ms.

*

JEDEC registriert.
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